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  هافنیومبهآلائیدهاکسیدرویهایسرامیکساخت و بررسی خواص دی الکتریک 

 
 *عاطفه کارخانه، ساناز علمداری، مجید جعفرتفرشی

دانشگاه سمنان ک،یزیدانشکده ف ه،یعلوم پا سیپرد                                                 
 

 
 چکیده

خواصرویبرهافنیومغیرسمیوقیمتارزانعنصرناخالصیاثرژل،سلسادهتکنولوژیباباراولینبرایپژوهشی،کارایندر
سیاختاری  ویژگیی هیای    دست آمدند. به مرتبه بالاترینبا  الکتریک های دیو ثابت شدبررسیاکسیدروینانوذراتیالکتریکدی

و()پرتوایکسپراشازاستفادهبااین ساختارها  تر بررسی شد.میکروم 1تا  5.0با اندازه بلورک روی آلایئده به هافنیوم اکسید
حضور هیافنیوم توسی     .نددگردیبررسی() عبوریمیکروسکوپ الکترونی همچنین ( و ) روبشیالکترونیمیکروسکوپ

به الکتریک با بالاترین ثابت دی سرامیکهای که  ندنتایج بدست آمده نشان داد در ساختار تایید شد یابیمشخصه
 .باشندبسیار امید بخش میتوانند برای آینده نانو الکترونیک ،( 1511)ازمرتبه  دست آمده تا کنون

 

.سرامیک الکتریک،خواص دی هافنیوم، : اکسیدروی،های کلیدیواژه 
 
 
 

های آبینقاط کوانتمی، عوامل موثر،سنتز، محی  های کلیدی:واژه

 ایمیل نویسنده مسئول: 

 

 36/62/0317تاریخ چاپ:    05/62/0317تاریخ پذیرش:    60/60/0317تاریخ دریافت: 

mailto:So.mohammadi@ut.ac.ir
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